
双极性有机半导体：CZBDF
-具有平稳的高空穴和电子迁移率的有机材料-

优势
 具有平稳的高空穴和电子迁移率的双极性有机半导体材料（空穴：3.7 × 10-3 cm2/Vs， 
 电子： 4.4 × 10-3 cm2/Vs；无定形，TOF技术）

 

 高玻璃转化温度（Tg=162℃）

 宽能带隙（3.3 eV）
 可作为荧光和红磷光掺杂剂的主体材料

应用
用于同质结OLED的主体材料

CZBDF的单一矩阵

EQE：大于4.2%（C545T作为发射掺杂剂）

相关产品



询价与订购联系方式：

电话：800-988-0390/021-6712-1386
传真：021-6712-1385       邮件：Sales-CN@TCIchemicals.com
地址：上海化学工业区普工路96号    邮编：201507www.TCIchemicals.com
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研究人员简介

东京大学化学院

物理有机化学实验室（Nakamura课题组）

研究内容

Nakamura课题组通过合成有机化学生产，把有机化学推广到了很多研究领域。他们的研究即包括了铁催化的碳氢键活化

反应的开发，也包括有机太阳能电池，有机发光二极管（OLED）和分子晶体管方面应用的有机电子材料。他们还在研究

通过引入基因开发一种新的治疗方法。最近他们在研究一款可以帮助我们直接观测分子的多种运动和晶体成长的电子显

微镜。

用于异质结OLED的主体材料

掺杂剂：

以CZBDF为主体材料的全色发射


